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(54) TẤM ĐẦU VÀO DÙNG ĐỂ KHOAN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHOAN 
SỬ DỤNG TẤM ĐẦU VÀO DÙNG ĐỂ KHOAN NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm đầu vào dùng để khoan bao gồm: lá kim loại; và lớp hợp 
phần nhựa, lớp này được tạo ra trên lá kim loại mà không cần lớp kết dính xen giữa, trong 
đó bề mặt của lớp hợp phần nhựa, bề mặt mà tiếp xúc với lá kim loại, có số hạng phân tán 
γSD của năng lượng tự do bề mặt nằm trong khoảng từ 27,0 đến 37,0 mJ/m2 và số hạng 
phân cực γSP của năng lượng tự do bề mặt nằm trong khoảng từ 0 đến 5,0 mJ/m2.
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